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Lei n.° 15/89
de 30 de Junho

Autorizacio a0 Govemo para concedsr um empréstimo
3 Repablica Democrética de Sdo Tomé e Principe

A Assembleia da Republica decreta, nos termos dos
artigos 164.°, alinea 4), e 169.°, n.° 2, da Constitui-
¢dao, O seguinte:

Artigo 1.° Fica o Governo autorizado a conceder,
em nome e representacdo do Estado Portugués, um
empréstimo a Republica Democratica de Sdo Tomé ¢
Principe até um montante equivalente a 2 milhdes de
dolares dos Estados Unidos da América.

Art. 2.° O empréstimo destina-se a financiar progra-
mas de realizagdo, desenvolvimento ou recuperacgio de
empreendimentos econdmicos participados por entida-
des portuguesas, nos termos e nas condicdes a acordar
entre os dois Governos.

Art. 3.° As condigdes essenciais do empréstimo sdo
as constantes da ficha técnica anexa a presente lei.

Aprovada em 9 de Maio de 1989.

O Presidente da Assembleia da Republica, Vitor
Pereira Crespo.

Promulgada em Angra do Heroismo em 5 de
Junho de 1989.

Publique-se.
O Presidente da Republica, MARIO SOARES.
Referendada em 14 de Junho de 1989.

O Primeiro-Ministro, Anibal Anténio Cavaco Silva.

Anexo a que se refere o artigo 3.°
Ficha técnica

Mutuante — Republica Portuguesa.

Mutudrio — Repiblica Democratica de Sdo Tomé e Principe.

Montante — até ao equivalente a 2 milhdes de délares dos Estados
Unidos da América.

Taxa de juro — 4% ao ano, sendo os juros contados dia a dia a
partir da data de cada utilizagdo.

Pagamento de juros — serdo pagos semestralmente em ddlares dos
Estados Unidos da América sobre o montante em divida, vencendo-
-se a primeira prestagdo em 1 de Janeiro de 1990.

Prazo — dez anos, com sete de caréncia.

Reembolso — seis semestralidades iguais e consecutivas, vencendo-
-se a primeira em 1 de Janeiro de 1997.

Foro — Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com rendncia a
qualquer outro.

Lei n.° 16/89
de 30 de Junho

Protecgio Juridica das Topografias dos Produtos Semicondutores

A Assembleia da Republica decreta, nos termos dos
artigos 164.°, alinea d), 168.°, n.° 1, alineas b) e c), e
169.°, n.° 2, da Constitui¢do, o seguinte:

Artigo 1.° — 1 — As disposi¢Oes da presente lei sdo
aplicdveis a todos os portugueses e aos nacionais dos

Estados membros das Comunidades Europeias, sem
dependéncia de condi¢do de domicilio ou estabeleci-
mento, salvo as disposi¢Ges especiais de competéncia
e processo.

2 — S@o equiparados aos nacionais dos Estados
membros das Comunidades Europeias os de quaisquer
outras nag¢des que tiverem domicilio ou estabelecimento
industrial ou comercial efectivo e ndo ficticio no terri-
torio de um daqueles paises.

3 — As mesmas disposigdes sdo ainda aplicaveis aos
nacionais dos paises e territdrios indicados na lista
anexa a presente lei, aos que tenham a sua residéncia
habitual no territério de um desses paises e as pessoas
colectivas que tiverem estabelecimento industrial ou
comercial efectivo e ndo ficticio num desses territorios.

4 — A aplicagdo prevista no numero anterior deixa
de produzir efeitos a partir de 7 de Novembro de 1989,
sem prejuizo dos direitos exclusivos adquiridos ao
abrigo da presente lei.

5 — Relativamente a quaisquer outros estrangeiros
observar-se-a o disposto nas convengdes entre Portu-
gal e os respectivos pafses e, na falta destas, o regime
de reciprocidade.

Art. 2.° — 1 — Para efeitos da presente lei, entende-
-se por produto semicondutor a forma final ou inter-
média de qualquer produto que, cumulativamente:

a) Consista num corpo material que inclua uma
camada de material semicondutor;

b) Possua uma ou mais camadas compostas de
material condutor, isolante ou semicondutor,
estando as camadas dispostas de acordo com
um modelo tridimensional predeterminado;

¢) Seja destinado a desempenhar uma funcio elec-
tronica, quer exclusivamente, quer em conjunto
com outras fungdes.

2 — Entende-se por topografia de um produto semi-
condutor o conjunto de imagens relacionadas, quer
fixas, quer codificadas, que representem a disposi¢do
tridimensional das camadas de que o produto se com-
pde, em que cada imagem possua a disposi¢do ou parte
da disposicdo de uma superficie do mesmo produto,
em qualquer fase do seu fabrico.

Art. 3.° — 1 — Todo o criador de topografia final
ou intermédia de um produto semicondutor goza do
direito exclusivo de dispor dessa topografia, desde que
satisfaca as prescrigdes legais, designadamente as rela-
tivas ao deposito.

2 — O deposito nao pode, no entanto, efectuar-se
decorridos dois anos a contar da primeira exploragdo
comercial da topografia em qualquer lugar, nem apds
o prazo de quinze anos a contar da data em que ela
tenha sido fixada ou codificada pela primeira vez, se
nunca tiver sido explorada.

3 — E nulo qualquer depdsito que ndo obedeca as
condigOes previstas no presente artigo.

4 — A topografia de um produto semicondutor é
protegida na medida em que resulte do esforgo inte-
lectual do seu préprio criador e ndo seja conhecida na
industria dos semicondutores.

5 — E igualmente protegida, nos termos da presente
lei, a topografia que consista em elementos conhecidos
na industria de semicondutores, desde que a combina-
¢ao desses elementos, no seu conjunto, satisfaca as con-
di¢des previstas neste artigo.
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6 — A protecgio concedida as topografias de pro-
dutos semicondutores sé é aplicavel a topografia pro-
priamente dita, com exclusdo de qualquer conceito,
processo, sistema, técnica ou informagéo codificada
nela incorporados.

Art. 4.° E aplicavel as topografias de produtos semi-
condutores criadas por trabalhadores por conta de enti-
dades publicas ou privadas o disposto no artigo 9.° e
seus §§ 1.°, 2.° e 3.° do Cédigo da Propriedade Indus-
trial, salvo acordo em contrério.

Art. 5.° No caso de serem dois ou mais os autores
da topografia de produtos semicondutores, os direitos
resultantes do depésito sdo regulados pelas disposi¢des
da lei civil relativas a propriedade comum, salvo acordo
em contrdrio.

Art. 6.° Durante a vigéncia do depdsito pode o seu
titular usar nos produtos semicondutores fabricados
através da utilizacdo de topografias protegidas a le-
tra T maidscula, com uma das seguintes apresentagdes:
T, ”T”, 11, (D), T* ou [TI.

Art. 7.° O depésito de topografias produz efeitos
pelo prazo de dez anos contados da data em que o res-
pectivo pedido foi formalmente apresentado, ou da
data em que a topografia foi pela primeira vez explo-
rada em qualquer lugar, se esta for anterior,

Art. 8.° Sdo nulos os depdsitos de topografias:

a) Quando se reconhega que a topografia ndo
satisfaz os requisitos previstos no artigo 3.°%;

b) Quando na concessdo tenha havido preteri¢do
de formalidades legais.

Art. 9.° — 1 — A nulidade dos depdsitos das topo-
grafias de semicondutores sé pode ser declarada por
sentenca judicial, a requerimento de qualquer interes-
sado ou do Ministério Publico.

2 — A certiddo da sentenga deve ser apresentada,
para registo, no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e publicada no Boletim da Propriedade
Industrial.

Art. 10.° O depésito da topografia confere o direito
ao seu uso exclusivo em todo o territério portugués,
produzindo, fabricando, vendendo ou explorando essa
topografia ou os objectos em que ela se aplique, com
a obrigacao de o fazer de modo efectivo ¢ de harmo-
nia com as necessidades da economia nacional.

Art. 11.° O direito exclusivo conferido pelo depé-
sito caduca:

a) Decorridos dez anos a contar do tltimo dia do
ano civil em que o pedido de depésito foi for-
malmente apresentado ou do ultimo dia do ano
civil em que a topografia foi pela primeira vez
explorada comercialmente, em qualquer lugar,
se este for anterior;

b) Se a topografia nio tiver sido explorada comer-
cialmente nos quinze anos posteriores a data em
que ela tenha sido fixada ou codificada pela
primeira vez;

¢) Pela rentincia expressa do proprietério, cons-
tante de documento autenticado, salvo prejuizo
de terceiros, o qual é ressalvado nos termos
prescritos para a renuncia a patente no Codigo
da Propriedade Industrial;

d) Por falta de pagamento de taxas.

Art. 12.° A protecgdo prevista no artigo 3.° inclui
o direito de autorizar ou proibir qualquer dos seguin-
tes actos:

a) Reprodugdo da topografia protegida;

b) Exploragdo comercial ou importacdo para esse
efeito de uma topografia ou de um produto
semicondutor fabricado mediante a utilizagdo
da topografia.

Art. 13.° A proibigdo prevista no artigo anterior néo
abrange:

a) A reprodugdo, a titulo privado, de uma topo-
grafia para fins ndo comerciais;

b) A reprodugdo para efeitos de andlise, avaliagio
ou ensino;

¢) A criagdo, a partir de uma tal andlise ou ava-
liagdo, de uma topografia distinta que possa
beneficiar da protec¢do prevista no presente
diploma.

Art. 14.° O direito exclusivo de autorizar ou proi-
bir os actos referidos na alinea b) do artigo 12.° ndo
se aplica aos actos praticados depois de a topografia
ou de o produto semicondutor ter sido colocado no
mercado de um Estado membro das Comunidades
Europeias pela pessoa habilitada a autorizar a sua
comercializagdo ou com o seu consentimento.

Art. 15.° — 1 — O adquirente de boa fé de um pro-
duto semicondutor que ignore estar 0 mesmo protegido
nos termos da presente lei ndo estd impedido de o
explorar comercialmente.

2 — Se o adquirente tiver conhecimento superveniente
da protecgdo do produto semicondutor, ndo fica impe-
dido de prosseguir na sua exploragdo, mas, a pedido do
titular do direito exclusivo, pode ser judicialmente obri-
gado a pagar a este remuneragdo adequada.

3 — O disposto nos nimeros anteriores aplica-se aos
sucessores ou representantes legais do adquirente.

Art. 16.° — 1 — O direito exclusivo conferido pelo
deposito de qualquer topografia pode ser transmitido,
no todo ou em parte, por documento escrito, autén-
tico ou autenticado.

2 — A transmissdo das topografias de semiconduto-
res depositadas ndo produz efeitos em relacdo a ter-
ceiros enquanto ndo for autorizada pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.

Art. 17.° — 1| — O proprietdrio de uma topografia
protegida pode, sem prejuizo do seu direito, conceder
a outrem licenga para a explorar, total ou parcialmente,
em certa zona ou em todo o territério nacional, nas
condi¢des que entre si ajustarem pela forma indicada
no artigo anterior.

2 — O direito conferido por essa licenga de explo-
racdo ndo pode ser transmitido sem consentimento
expresso do proprietdrio da topografia, salvo estipula-
¢do em contrdrio.

Art. 18.° O pedido de depésito de uma topografia
de um produto semicondutor é feito em requerimento,
redigido em portugués, com as indicagdes seguintes:

a) Nome, firma ou denominagdo social do reque-
rente, sua nacionalidade, profissdo e domicilio
ou lugar em que estd estabelecido;

b) Reivindicagdes que caracterizam a topografia.
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Art. 19.° — 1 — Ao requerimento referido no artigo
anterior devem juntar-se, em triplicado, os documen-
tos seguintes, comecando cada um em nova folha de
papel:

a) Resumo das caracteristicas da topografia;
b) Descri¢ao da topografia e respectivas reivindi-
cacoes.

2 — Os documentos referidos no numero anterior
devem ser elaborados nos termos dos §§ 1.°, 2.° e 3.°
do artigo 15.° do Cddigo da Propriedade Industrial.

Art. 20.° Pelos diversos actos previstos na presente
lei sdo devidas taxas, que serdo fixadas por portaria
do Ministro da Industria e Energia.

Art. 21.° As topografias de produtos semiconduto-
res é aplicavel o disposto nos artigos 55.°, 59.° a 63.°,
172.°, 175.° a 188.°, 190.° a 194.°, 197.° a 199.°,
202.° a 216.°, 223.°, 224.°, 226.° a 229.°, 256.° a
260.°, 262.° e 263.°, todos do Cdédigo da Propriedade
Industrial.

Aprovada em 18 de Abril de 1989.

O Presidente da Assembleia da Republica, Vitor
Pereira Crespo.

Promulgada em 16 de Junho de 1989.
Publique-se.
O Presidente da Republica, MARIO SOARES.

Referendada em 20 de Junho de 1989.

O Primeiro-Ministro, Anibal Anténio Cavaco Silva.

Lista anexa a que se refere o n.° 3 do artigo 1.°

Anguila.

Bermudas.

Territ6rio britdnico do oceano [ndico.

Ilhas Virgens britdnicas.

[thas Caimans.

Ilhas Falkland e dependéncias.

Hong-Kong.

Ithas de Man.

Montserrat.

Pitcairn.

Santa Helena e dependéncias (ilha de Ascensdo e ilhas Tristdo da
Cunha).

Ithas Turcas e Caiques.

Estados Unidos da América.

MINISTERIO DAS FINANGAS

Decreto-Lei n.° 211/89

de 30 de Junho

O sentido de alguns preceitos do regime juridico do
pessoal da Caixa Geral de Depdsitos ndo se tem reve-
lado muito preciso, pelo que se torna necessario pro-
ceder & sua interpretagdo por via legal.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 201.° da
Constituigdo, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.° O artigo 39.° do Decreto-Lei n.° 48 953,
de 5 de Abril de 1969, passa a ter a seguinte redacc¢do:

5 — O quantitativo das pensées do pessoal da
Caixa e os critérios da sua actualizacdo serdo os
resultantes das normas em vigor no ambito das
pensdes fixadas pela Caixa Geral de Aposentagdes
e pelo Montepio dos Servidores do Estado.

6 — O disposto no numero anterior ndo preju-
dica a possibilidade de harmonizagdo de condigdes
com o regime de pensdes da generalidade do sec-
tor bancédrio, mediante regulamento interno apro-
vado pelo conselho de administracio e homolo-
gado pelo Ministro das Finangas.

T o

Art. 2.° Os artigos 118.° e 119.° do Regulamento
da Caixa Geral de Dep6sitos, Crédito e Previdéncia,
aprovado pelo Decreto n.° 694/70, de 31 de Dezem-
bro, passam a ter a seguinte redacg¢io:

Art. 118.° — 1 — O quantitativo das pensdes de
aposentagdo dos servidores do estabelecimento sera
calculado nos termos da lei geral, sem prejuizo do
estabelecido no n.° 6 do artigo seguinte.

2

Art. 119.° — 1 — ...

5 — O quantitativo das pensdes do pessoal da
Caixa e os critérios da sua actualizagdo serdo os
resultados das normas em vigor no dmbito das
pensdes fixadas pela Caixa Geral de Aposentagdes
e pelo Montepio dos Servidores do Estado.

6 — O disposto no numero anterior ndo preju-
dica a possibilidade de harmonizacdo de condig¢des
com o regime de pensdes de generalidade do sec-
tor bancdrio, mediante regulamento interno apro-
vado pelo conselho de administragdo e homolo-
gado pelo Ministro das Finangas.

Art. 3.° O presente diploma tem natureza interpre-
tativa.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24
de Maio de 1989. — Anibal Antdnio Cavaco Silva —
Miguel José Ribeiro Cadilhe.

Promulgado em 16 de Junho de 1989.
Publique-se.
O Presidente da Republica, MARIO SOARES.
Referendado em 20 de Junho de 1989.

O Primeiro-Ministro, Anibal Anténio Cavaco Silva.



